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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и 

Институт кристаллографии РАН проводят 20-21 декабря 2011 г. XXX научные 

чтения имени академика Николая Васильевича Белова. Чтения состоятся на 

физическом факультете ННГУ. 

На конференции будут представлены пленарные и стендовые доклады, 

посвященные развитию научных направлений, у истоков которых стоял Н.В. 

Белов, а также воспоминания о Н.В. Белове. Тезисы докладов будут 

опубликованы в сборнике докладов конференции. Научная программа 

конференции предусматривает пленарные и стендовые доклады. 

Желающим принять участие в работе конференции необходимо прислать 

заявку и тезисы доклада по электронной почте (bel_read@phys.unn.ru), а также 

прислать 2 экземпляра тезисов и экспертное заключение в бумажном виде по 

почтовому адресу Оргкомитета конференции до 15 ноября 2011 года. 

Требования к оформлению тезисов прилагаются ниже. В заявке необходимо 

указать ФИО участника, место работы, должность, адрес, телефон, e-mail, 

пожелание к виду доклада (устный или стендовый). 

Размещение участников конференции возможно в гостинице ННГУ 

(бесплатно; в трехместном номере), также Оргкомитет может забронировать 

номера в гостиницах Нижнего Новгорода по Вашему выбору. Оргвзнос с 

участников конференции взиматься не будет. 

 
 

Название доклада 
 

Фамилия 
1)

 И. О., Фамилия 
2)

 И. О., Фамилия 
1)

 И. О.
 

1) Полное название первой организации, город 

2) Полное название второй организации, город 

 

 

Тезисы докладов объемом до двух страниц должны быть напечатаны на 

русском языке на белой бумаге формата А4. Поля сверху и снизу 25 мм, справа и 

слева 30 мм. Текст должен быть набран в редакторе, совместимом с MS WORD, 

через один интервал (шрифт Тimes New Roman). Размер шрифта для всего текста 

2011/2010/Nanoschool/reg_form_nanoschooll.xls


кроме заголовка - 12. Заголовок должен быть напечатан жирным шрифтом 

размера 14 и центрирован. После заголовка оставляется одна пустая строка. Далее 

следуют фамилии авторов и место их работы. Фамилию и инициалы докладчика 

подчеркнуть. Фамилии авторов печатать жирным наклонным (курсивным) 

шрифтом. Для названия места работы следует использовать наклонный шрифт 

(курсив). Далее, через две пустые строки, печатается текст тезисов с 

выравниванием по левому и правому краю. Ссылки на литературные источники 

приводятся в квадратных скобках: [1], [2-5]. Список цитируемой литературы 

должен находиться в конце страницы и отделяться от текста пустой строкой. В 

случае, если авторов цитируемой работы больше трех, то для экономии места 

достаточно указать инициалы и фамилию первого соавтора. Пример списка 

литературы приведен ниже. Файл, содержащий ваши тезисы должен называться 

по фамилии и инициалам основного докладчика, набранным латинскими 

буквами, например: Ivanov_iv.doc. 
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Контактная информация: 

603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, корп. 3, физический 

факультет, Гажулиной А.П. 

По всем вопросам обращаться bel_read@phys.unn.ru (Гажулина 

Анастасия Петровна). 

http://phys.unn.ru/bel_read 
 


